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Schaltteilliste Cneiffl$incaip«l aeTaJieft cxeMH List of Circuit Elements 



Kurz- 

bez. 

Kp. 

0003H, 

Item 



IVUUJ™ T. 

Sach-Nr. B e n e n n u n g 
Keiara Han M eHOBaHne 

Sie No. Designation 



Standardbe zeichnung 
0Co3HaHeHne no HopMe 
Standard Specification 



Bemerkungen 
npHMe^aH m 
Notes 



Spektrometer 20 050 



A 1 
A 2 
A 3 
A 4 
A 5 
A 6 
A 7 
A 8 
A 9 
A 10 
A 11 
A 12 
A 13 
A 14 
A 15 



542 293.1 
542 302.4 
542 270.6 
542 265.0 
542 261.8 
542 389.3 
542 399.8 
542 445.1 
542 297.2 
542 395.7 
542 256.2 
820 659.3 
542 1 81.8 
542 233.7 
542 200.7 



Stabilisierteil 
Hochspannung 
Veratarker 
Analysator 
2 abler 

ADA (Analog-Digital-Analysator) 

PIPS (Programmierbarer Festwertspeicher) 
OPS (Operativer Programmspeicher) 
Platte, kpl. 

ZHE (Zentrale Becheneinheit) 
Ansteuerung 
Elektrische Baueinheit 
Platte, kpl. 

Montageplatte, kpl. 

S t ronrve r s orgung 



c 


5 


und 






c 


6 


821 


0 

VO 

-p* 

• 

to 


Kondensator 


c 


7 


und 




c 


8 


818 


834.8 


Elyt-Kondensator 


c 


9 


bis 




c 11 


821 


094.2 


Kondensator 


X 


1 


802 


193.8 


Steckerleiste 


X 


2 


821 


156.6 


Bucks enleiate 


X 


3 


bis 






X 


6 


821 


147.8 


Buchsenleiste 



A 1 Stabilisierteil 542 293.1 



A 


1 


und 






A 

& 


2 

7 


099 

und 


OO9.8 


Kuhlkbrperbauste'in 


A 

c 


4 


516 

bis 


875.7 


Regelteilmodul 


C 


1 

5 


818 


384.1 


Elyt-Kondensator 


c 


6 


und 






c 


7 


815 


512.2 


Kondensator 


c 


8 


804 


772.1 


T-Kondensator 


H 


1 


und 






R 


2 


813 


307.8 


Drahtwiderstand 


R 


3 


815 


437.1 


S chichtw id er s t and 


R 


4 


813 


835.5 


Schichtwiderstand 


R 


5 


813 


840.2 


S ckichtv? id e rs t and 


R 


6 


813 


807.4 


S chi chtw id er s t and 


V 


1 


bis 






V 16 


817 


164.5 


Gleichrichterdiode 


V 17 


811 


532.4 


Diode 


V 18 


und 






v 19 


804 


529.5 


Transistor 


X 


1 


und 






X 


2 


818 


848.5 


Steckerleiste 


X 


3 


bis 






X 


8 


818 


514.4 


AnschlufJ element 



EDVU-Z 100/50-63 TGI 35 781 

470/10 TGL 7198-IS 

EDVU-Z 100/50-63 TGI 35 781 
1-30 TGL 10 395-AG 

222-26 TGL 29 331/04 

425-30 TGL 29 331/03-2 



99009 



1000/40 TGL 7198-IS 



SDVO-N 150/10/10-400 TGL 24 O99 
22/15 TGL 200-8519 



2.7 a 5 % 22.616 
5,1 kfl 5 % 25.207 

4.7 kfl 5 % 25.207 

22 k£2 5 % 25.207 

12 kQ 5 % 25.207 



TGL 200-8041 
TGL 8728 
TGL 8728 
TGL 8728 
TGL 8728 



SY 320/075 TGL 28 818 
SZX 21/5,6 TGL 27 338 L2/4 



SS 218 C-TGL 26 818 



305-30 TGL 29 331/03 



A1_und_Ag _KUh.lkor2erbaustgi2 _°29_009 A 8_ 

TS 1 804 806.4 Transistor KU 611 



A3_ugd_A£ .Rfigfilieilaodui _516_825*7_ 

A 1 818 387.4 Schaltkreis A 109 D-TGL 28 873 

A 2 818 720.1 Linearer Spannunga teller' 373115 TGL 29 950/07-B1-14/12 

C 1 803 353.1 Blyt-Kondensator 100/25 TGL 7198-IS 



SL 2 



Kurz- 


MKD- 


hez* 


Sach-Nr. 


C 2 


801 205.3 


c 3 


814 226.3 


C 4 


810 375.5 


C 5 


803 353.1 


R 1 


814 501.6 


R 2 


815 446.8 


R 3 


813 146.1 


R 4 


815 437.1 


R 5 


813 835.5 


R 6 


811 635.8 


R 7 


800 557.7 


R 8 


813 145.3 


R 9 


814 085.6 


R 10 


814 634.7 


R 11 


811 634.1 


R 12 


818 721.8 


V 1 


807 821.3 


V 2 


805 013.0 


V 3 


809 346.2 


A 2 


Hochsparmurg 


A 1 


542 309.8 


A 2 


542 304.0 


C 8 


804 693.8 


S 1 


542 317.8 


A .1. 


Generator _5j 


A 1 


818 387.4 


A 2 


818 570.6 


A 3 


O99 008.1 


A 4 


099 022.5 


A 5 


819 310.3 


C 1 


807 844.7 


C 2 


815 512.2 


C 3 


81 9 804.4 


C 4 


und 


C 5 


818 644.2 


C 6 


807 844.7 


C 7 


818 022.8 


C 8 


818 834.8 


c 9 


808 357.3 


C 10 


818 384.1 


c 11 


808 -357.3 


G 12 


bis 


C 14 


818 644.2 


L 1 


und 


I* 2 


814 269.8 


R 1 


820 935.4 


R 2 


817 445.5 


R 3 


816 020.8 


R 4 


817 176.6 


R 5 


814 044.6 


R 6 


817 69I.4 


R 7 


813 835.5 


R 8 


813 927.6 


R 9 


818 533.7 


R 10 


820 556.8 


R 11 


813 929.2 


R 12 


820 939.5 


R 13 


817 691.4 


R 14 


813 323.8 



Benennung 



KS-Kondensator 

Kondensator 

KS-Kondensator 

Elyt-Kondensator 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwid era t and 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Drahtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Drahtwiderstand 
Schi chtw id era t and 

Transistor 

Transistor 

Referenzelement 



342 302 >4 



R 15 bis 

R 18 820 934.6 



Generator 

Vervielfaeher 

GISttungskondensator 

DrehschaXter 



Schaltkreis 
Schaltkreis 
Ktihlkbrp er baus t e In 
Transistorrege lmodul 
Schaltkreis 
KT-Kondensator 
Kondensator 
Kondensator 

Elyt-Kondensator 

KT-Kondensator 

KT-Kondensator 

Elyt-Kondensator 

KT-Kondensator 

Elyt-Kondensator 

KT-Kondensator 

Elyt-Kondensator 

UKW-Drossel 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand , 

veranderlioh 

Sohiolitwiderstand 

Schichtwiderstand 

Sohlchtw id erst and 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwideri tand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand . 

Schichtwiderstand 



Standardhe zeichnung 



100/5/63 TGL 5155 
EDVTJ-V-4,7/20 TGI 24 100 



1500/5/63 
100/25 
360 Q 5 
180 £2 5 
68 Q 2 
TGL 8728 

5.1 kQ 5 

4,7 kfl 5 
9,3x35-1 
330 Q 5 
43 0 2 

TGL 8728 

1.2 k£2 5 



TGL 5155 
TGL 7198-IS 
25.207 TGL 8728 



% 



25.207 

250.207 



TGL 8728 
TK 100 



% 25.207 TGL 8728 
% 25.207 TGL 8728 
k£2 TGL 8754 
% 25.518 TGL 8728 
% 250.207 TK 100 



25.207 TGL 8728 
1 '3 kfi 0,5 % 250.207 TK 100 
TGL 8728 

9,3x35-4,7 k£2 TGL 8754 
33 kfl 2 % 250.207 TK 50 

TGL 8728 

SE 127 D-TGL 200-8439 
SE 137 C-TGL 200-8140 
SZY 23 MKD-S 5016 



B-S 0,25/2 TGL 14 118 



A 109 D-TGL 28 873 
B 109 D-TGL 28 873 
99008 
99022 

D 174 D-TGL 29 266 
4700/1 0/1 60 TGL 200-8424 
SDVO-N 150-10/10-400 TGL 24 O99 
SDVO-H 150-3,3/20-400 TGL 24 099 



100/16 TGL 
4700 / 10/160 
220/10/630 
470/10 
0 , 01 / 10/160 
1000/40 
0 , 01 / 10/160 



7198-IS 
TGL 200-8424 
TGL 200-8424 
TGL 7198-IS 
TGL 200-8424 
TGL 7198-IS 
TGL 200-8424 



100/16 TGL 7198-IS 



A 1,6 X-MKD-S 5057 

430 Q 0,5 % 23.207 TK 50 

TGL 36 521 

220 Q 10 % 513.813 TGL 27 423 

20 kQ 5 % 25.207 TGL 8728 

16 kfl 5 % 25.207 TGL 8728 

82 k£2 5 % 25.207 TGL 8728 

51 £2 2 % 23.207 TK 200 

TGL 36 521 

4,7 k £2 5% 25.207 TGL 8728 
330 Q 5 % 25.207 TGL 8728 
33 Si 2 % • 23.207 TK 200 
TGL 36 521 

33 kfi 0,5 % 23.207 -TK 50 
TGL 36 521 

1,5 kfl 5 % 25.207 TGL 8728 
10 W 5 % 25.518 TGL 8728 

51 Q 2 % 23.207 TK 200 

TGL 36 521 

1 kQ 5 % 25.207 TGL 8728 

12 2 % 23.207 TK 100 

TGL 36 521 



Bemerkungen 
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MKD- 

Sach-Nr. 



Benennun 



Standardbe zeichnung 



Berne rkungen 



813 308*6 Drahtwideratand 
820 843*3 Schichtwideratand 



R 21 817 835.4 

R 22 800 557.7 

R 23 bis 

R 26 814 860.5 

R 27 813 555.3 

R 28 815 000.5 

R 29 817 925.0 

R 30 816 311.4 

R 31 816 018.5 

R 32 814 793.4 

R 33 800 363.0 

R 34 ,814 373.8 

R 35 813 838.8 

T 1 503 328.6 

V 1 8O9 346.2 

V 2 810 705.1 

V 3 804 529.5 



164.5 

013.0 



505.3 

293.1 
753.7 

569.1 



Schichtwideratand , 

veranderlich 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 
Schichtwiderstand 
Schichtwiderstand 
Drahtwid erstand 
Schichtwideratand 

Schichtwiderstand 

Schichtwid erstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwideratand 

Schichtwideratand 

iranaformator 

Referenzelement 

Schaltdiode 

Transistor 



293.1 Schaltdiode 
317.4 Transistor 
821.3 Transistor 



Gleichrichterdiode 

Transistor 



293.1 Schaltdiode 



Transistor 

Schaltdiode 

Diode 

Transistor 



848.5 Steckerleiste 
51 4 . 4 AnschluP e lement 



4,7 £2 5 % 22.616 TGL 200-8041 
43 £2 2 % 23.207 TK 200 

TGL 36 521 

1 kfl 20 % 513.1313 TGL 27 423 



330 £2 5 % 

4.7 kfl 2 % 
3,9 k£2 5 % 

2.7 k£2 2 % 

180 Q 5 % 
27 £2 2 % 

TGL 36 521 
3 kfl 5 % 
270 Q 5 % 
820 Q 5 % 
33 k£2 5 % 
10 k£2 5 % 



25.518 TGL 8728 



25.207 

25.207 

25.207 

22.616 

23.207 

25.207 
25.518 
25.412 
25.207 
25.207 



TGL 8728 
TGL 8728 
TGL 8728 
TGL 200-8041 
TK 100 

TGL 8728 
TGL 8728 
TGL 8728 
TGL 8728 
TGL 8728 



SZY 23 MKD-S 5d 6 

SAY 17 L2/4 TGL 25 184 

SS 218 C-TGL 26 818 

SAY 32/4 TGL 200-8466 

SF 127 B-TGL 200-8439 

SF 127 D-TGL 200-8439 

SY 320/075 TGL 28 818 
SF 137 C-TGL 200-8140 

SAY 32/4 TGL 200-8466 

SF 128 C-TGL 200-8439 
SAY 32/4 TGL 200-8466 
SZZ 21/5,1 TGL 27 338 L2/4 
SC 236 D-TGL 27 147 

305-30 TGL 29 331/03 



514.4 AnschluPelement 



A 2 Vervielfacher 542 304.0 



A 1 820 941.8 Linearer Spannungateiler 

C 1 813 409.5 KT-Kondensator 

C 2 bis 

C 4 81 3 224.5 KT-Kondensator 

C 5 8O9 597.O KS-Kondensator 

C 6 und 

C 7 813 409.5 KT-Kondensator 

HI 821 637.8 Lampe 
L 3 557 113.1 Drossel 

R 1 800 605.5 Schichtniderstand 

R 2 800 603. 0 Schichtwideratand 

R 3 bis 

B 17 820 936.2 Schichtwideratand 

B 18 bis 

B 21 820 937.0 Schichtwideratand 

R 22 314 438.6 Drahtwideratand 

B 23 bis 

B 30 820 938.7 Schichtwideratand 

B 31 wad 

B 32 820 877.1 Schichtwideratand, 

vertaderlioh 

V 1 bis 

T 4 820 906.1 Gleichrichterdiode 

2 21 bis 

2 32 818 514.4 Anachlujieleaent 

2 40 bis 

2 46 818 514.4 Anachlu0el6Kent 



373515 TGL 29 950/07-B1-14/12 
0,22/10/630 TGL 200-8424 

0,1/10/1000 TGL 200-8424 
4700/5/3,0 TGL 11 655 

0,22/10/630 TGL 200-8424 
GLE 26/10 TGL 11 852-2 

12 kfl 5 % 25.518 TGL 8728 
10 kQ 5 % 25.518 TGL 8728 

430 kfl 0,5 % 23.412 TK 50 
TGL 36 521 

470 kfl 0,5 % 23.412 TK 50 
TGL 36 521 

100 Q 5 % 22.616 TGL 200-8041 

3MQ 0,5 % 23.617 TK 50 
TGL 36 521 

4,7 kfl 20 56 513.1313 TGL 27 423 



SY 330/12 TGL 31 905 
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Kurz— UKD— 
hez. Sach-Nr. 



Benennun 



Standard*® zeichnung 



Bemerkungen 



A _3_ Ktifelfc B£p£rbajjst ein_ 092 2°24 
TS 1 804 806.4 Translator 



KU 611 



A _4_ Trgngistor£egeimodul_ 093 022*5 

C 1 818 748.4 Elyt-Kondensator 

C 3 803 353.1 Elyt-Kondensator 



748.4 

353.1 

975.1 

105.1 

298.2 

821.3 

319.7 

323.8 

437.1 

685.1 

321.3 
795.7 

669.5 



2-Diode 

Z-Diode 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 



810 406.5 Schichtdrehwiderstand 
81 5 61 0.7 Schichtwiderstand 

814 636.3 Schichtwiderstand 



4,7/80 TGL 7198-IS 
100/25 TGL 7198-IS 

S2Z 21/1 TGL 27 338 
SZX 21/6,2 TGL 27 338 
BC 177 A 

SF 127 D-TGL 200-8439 
SC 206 D-TGL 27 141 
1 kQ 5 % 25.207 TGL 8728 
5,1 kQ 5 % 25.207 TGL 8728 
220 Q 5 % 25.207 TGL 8728 
100 Q 5 % 25.207 TGL 8728 
1,8 kQ 5 % 25.207 TGL 8728 



1,3 kQ 2 % 250.207 TK 100 
TGL 8728 

p 250 Q 1-0,5-554 TGL 11 88 
1,1 kQ Z% 250.207 TK 100 

TGL 8728 . 

2 kQ 2 % 250.207 IK 100 

TGL 8728 



Verstarker 542 270.6 

542 281.0 Leiterplatte , kpl. 
542 284.3 Leiterplatte, kpl. 



A _1_ Leiter2l§tje_ 542 



814 090.3 
820 802.3 

820 803 .1 
814 089*7 
820 872.2 

d 

821 148.6 
818 322.2 
810 704.3 

818 559.5 
821 148.6 
820 994.O 

821*148.6 
820 994.0 
813 526.4 
820 872.2 
817 900.0 
820 612.6 
id 

820 994.0 
820 871.4 

820 994.O 

821 148.6 
816 119.4 
820 994.O 
813 448.0 

ad 

813 526.4 

81 9 920.5 



Schaltkreis 

Sohaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkreis 

Kondensator 

Kondensator 

MKT1 -Kondensator 

T-Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

KS-Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 



820 994.O Kondensator 



818 644.2 
820 994.0 

S 820 618.3 
815 121.5 
820 618.3 
815 121.5 



Elyt-Kondensator 

Kondensator 

Re la is 
Relais 
Relais 
Relais 



D 110 D-TGL 26 152 

D 100 D-TGL 26 152 

SDV0-HP0-4, 7/20-400 TGL 24 099 



EDVU-Z-22/50-63 TGL 
0,47/20/100 TGL 

47/6 TGL 200-8519 
EDVU-H 150-47/10 TGL 
EDVU-Z-22/50-63 TGL 
EDVU-Z-47/50-63 TGL 
EDVU-Z-22/50-63 TGL 
EDVU-Z-47/50-63 TGL 
SDV0-MP0-2 , 2/0 , 5-400 
SDV0-HP0-4 ,7/20-400 
SDV0-MP0-3 , 3/2 0-400 
SDV0-M750-68/1 0-400 



35 781 
31 680 

24 100 
35 781 
35 781 
35 781 
35 781 
TGL 24 099 
TGL 24 099 
TGL 24 099 
TGL 24 099 



803 000.6 UKW-Drossel 



EDVU-Z-47/50-63 TGL 35 781 
1200/5/25 TGL 5155 

EDVU-Z-47/50-63 TGL 35 781 
EDVU-Z-22/50-63 TGL 35 781 
EDVU-V-2 , 2/20 TGL 24 100 
EDVU-Z-47/50-63 TGL 35 781 
SDV0-P1 00-1/0, 5-400 TGL 24 O99 

SDV0-NP0-2 ,2/0 , 5-400 TGL 24 099 
SDVO-N 150-33/10-400 TGL 24 O99 

EDVU-Z-47/50-63 TGL 35 781 

100/16 TGL 7198-IS 
EDVU-Z-47/50-63 TGL 35 781 

GBR 111-10-2 AU10-TGL 32 442 
RGK 20/1-1/112/01 TGL 32 441 
GBR 111-10-2 AU10-TGL 32 442 
RGK 20/1-1/112/01 TGL 32 441 

B 1,6 TGL 9814 




SL 5 



Kurz- 

bez. 


. MKD- 
Sach-Nr* 


Benennung 


St andar dba ze i c hn ung 


Be me rkungen 


R 1 


820 856.2 


Schichtwiderstand 


1,9 kfl 


0,5 % 23.207 IK 15 






TGL 36 


521 




R 2 


820 844.1 


Schichtwiderstand 


110 a 


0,5 % 23.207 TK 15 








TGL 36 


521 




R 3 


818 551.3 


Schichtwiderstand 


2,2 kfl 


2 * 23.207 


TK 200 








TGL 36 


521 




R 4 


820 877.1 


Schichtwiderstand , 


4,7 ka 


20 % 513.1313 TGL 27 423 






vertaderlich 








R 5 


820 853.8 


Schichtwiderstand 


1,5 ka 


0,5 % 23.207 TK 100 








TGL 36 


521 




R 6 


820 849*0 


Schichtwid erst and 


1 ka 


0,5 % 23.207 TK 15 






TGL 36 


521 




R 7 


820 851.3 


Schichtwiderstand 


1,3 kQ 


0,5 % 23.207 TK 15 








TGI 36 


521 




R 8 


818 535.3 


Schichtwid erst and 


65 a 


0,5 % 23.207 TK 100 








TGL 36 


521 




R 9 


814 507.3 


Schichtwiderstand 


2,2 ka 


2 % 23.207 TK 200 








TGL 36 


521 




R 10 


818 496.3 


Schichtwiderstand , 


10 ka 


20 % 513.1313 TGL 27 423 






verSnderlich 








R 11 


815 618.0 


Schichtwiderstand 


9,1 ka 


1 % Z3.Z07 


TK 100 








TGL 36 


521 




R 12 


816 171.5 


Schichtwiderstand 


1 ka 


2 % 23.207 


TK 200 








TGL 36 


521 




R 13 


820 846.6 


Schichtwiderstand 


410 Q 0,5 % 23.207 


TK 15 




820 854.6 




TGL 36 


521 




R 14 


Schichtwid erstand 


1,6 ka 


0,5 % 23.207 


TK 15 








TGL 36 


521 




R 15 


820 846.6 


Schichtwiderstand 


410 a 


0,5 % 23.207 


TK 15 








TGL 36 


521 




R 16 


814 507.3 


Schichtwiderstand 


2,2 ka 


2 % 23.207 


TK 200 








TGL 36 


521 




R 17 


und 






2 % 23.207 




R 18 


817 018.7 


S chichtw id era t and 


47 0 


TK 200 








TGL 36 


521 




R 19 


820 862.6 


Schichtwiderstand 


200 ka 


1 % 23.207 


TK 100 






TGL 36 


521 




R 20 


817 553.6 


Schichtwiderstand 


820 a 


2 % 23.207 


TK 200 






TGL 36 


521 




R 21 


816 972.2 


Schichtwiderstand 


22 ka 


2 % 23.207 


TK 200 






TGL 36 


521 




R 22 


819 502.5 


Schichtwid erst and 


2,4 ka 


1 % 23.207 


TK 100 






TGL 36 


521 




R 23 


818 530.4 


Schichtwiderstand 


8,2 a 


2 % 23.207 


TK 200 






TGL 36 


521 




R 24 


819 986.5 


Schichtwid erst and 


2,7 ka 


1 % 23.207 


TK 100 






TGL 36 


521 




R 25 


819 762.1 


Schichtwiderstand 


430 a 


2 % 23.207 


TK 200 




TGL 36 


521 




R 26 


820 878.8 


Schichtwid erstand , 


470 a 


20 % 523.1313 TGL 27 423 






ver&nderlich 




1 % 23.207 




R 27 


819 502.5 


Schichtwiderstand 


2,4 kfl 


TK 100 






TGL 36 


521 




R 28 


818 530.4 


Schichtwiderstand 


8,2 a 


2 % 23.207 


TK 200 






TGL 36 


521 




R 29 


817 578.6 


Schichtwiderstand 


3,3 kfl 


1 56 23.207 


TK 100 




TGL 36 


521 




R 30 


816 614.1 


Schichtwiderstand 


3,9 kfl 


1 % 23.207 


TK 100 






TGL 36 


521 „ 




R 31 


820 855.4 


Schichtwiderstand 


1,3 kfl 


0,5 56 23.207 


TK 15 






TGL 36 


521 




R 32 


820 860.1 


Schichtwiderstand 


3,9 kfl 


0,5 56 23.207 


TK 15 








TGL 36 


521 




I 33 


820 858.7 


Schichtwiderstand 


3 kfl 


0,5 % 23*207 TK 15 






TGL 36 


521 




R 34 


820 878.8 


Schichtwiderstand , 


470 a 


20 % 513.1313 T<H* 27 423 


817 633.6 


Terinderlieh 

Schichtwiderstand 


56 a 


2 56 23.207 


TK 200 


R 35 




TGL 36 


521 




R 36 


814 779.0 


Schichtwiderstand 


1,5 kfi 


1 36 23.207 


TK 100 




TGL 36 


521 




a 37 


818 551.3 


Schichtwiderstand 


2,2 kfi 
TGL 36 


2 56 23.207 
521 


TK 200 


R 38 uad 






R 39 


818 756.4 


Schichtwiderstand 


22 a 


2 56 23*207 


TK 200 




TGL 36 


521 




a 40 


820 874.7 


Schiehtwiderwtand, 


' 2,2 kfl 


20 56 513.1313 ML 27 423 






rerindarlich 







Kurz- 
he Zm 


MTCTU 
Sach-Nr . 


R 41 


818 551.3 


R 42 


816 162.7 


R 43 und 


R 44 


820 852.1 


R 45 


817 019.5 


R 46 


818 531.2 


R 47 


815 611.5 


R 48 


817 019.5 


R 49 


818 531.2 


R 50 


818 566.7 


R 51 


814 569.2 


R 52 


814 513.7 


R 53 


817 975.7 


R 54 


817 695.5 


R 55 und 


R 56 


820 861.8 


R 57 


817 695.5 


R 58 


818 252.7 


R 59 


820 185.3 


R 60 und 


R 61 


818 756.4 


y i 


813 082.1 


V 2 


804 529.5 


V 3 


807 293.1 


V 4 


804 529.5 


V 5 


807 293.1 


V 6 


810 705.1 


V 7 


804 529.5 


V 8 


810 705.1 


Y 9 und 


V 10 


807 293.1 


V 11 


81 9 950.2 


V 12 bis 


V 14 


807 293.1 


V 15 


816 179.7 


V 16 


807 679.1 


y 17 


820 738.5 


V 18 


820 834.5 


V 19 bis 


Y 21 


807 293.1 


V 22 


804 529.5 


Y 23 


807 679.1 


Y 24 


819 574.0 


V 25 


807 293.1 


V 26 


804 529.5 


V 27 


807 679.1 


V 28 


820 834.5 


V 29 und 


V 30 


807 293.1 


V 31 und 


y 32 


807 679.1 


V 33 


820 738.5 


V 34 


820 834.5 


V 35 bis 


y 37 


807 293.1 


V 38 


807 679.1 


y 39 


819 574.0 


y 40 


804 529.5 


X 1 uad 


X 2 


820 838.6 



Benennung 



Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwid erst and 
Schichtwiderstand 
Schlchtwiderstand 
Schlchtwiderstand 
Schichtwiderstand 
Schichtwiderstand 
Schlchtwiderstand 
S ehichtwid era t and 
Schlchtwiderstand 
Schlchtwiderstand 
Schlchtwiderstand 

Schlchtwiderstand 

Schlchtwiderstand 

Schlchtwiderstand 

Schlchtwiderstand 



Schlchtwiderstand 

Schaltdiode 

Transistor 

Schaltdiode 

Transistor 

Schaltdiode 

Schaltdiode 

Transistor 

Schaltdiode 

Schaltdiode 

Transistor 

Schaltdiode 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Schaltdiode 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Schaltdiode 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Schaltdiode 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Schaltdiode 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Steckerleiete 



St andar dhe za i c hnung 



2,2 kfl 2 % 


23.207 


TK 200 


TGL 36 521 
10 kQ 2 % 


23.207 


TK 200 


TGL 36 521 
1,7 kS 0,5 % 


23.207 


TK 15 


TGL 36 521 

750 fi 1 % 


23.207 


TK 100 


TGL 36 521 
10 £2 2 % 


23.207 


TK 200 


TGL 36 521 
1 kS 1 % 


23.207 


TK 100 


TGL 36 521 
750 Q 1 % 


23.207 


TK 100 


TGL 36 521 
10 8 2 % 


23.207 


TK 200 


TGL 36 521 
470 Q 2 % 


23.207 


TK 200 


TGL 36 521 
750 £3 2 % 


23.207 


TK 100 


TGL 36 521 
6,8 k£2 1 % 


23.207 


TK 100 


TGL 36 521 
8,2 kS2 1 % 


23.207 


TK 100 


TGL 36 521 
100 £2 2 % 


23.207 


TK 200 


TGL 36 521 






4,7 kQ 0,5 % 23.207 


TK 15 


TGL 36 521 
100 Q 2 % 


23.207 


TK 200 


TGL 36 521 
1,8 kfi 1 % 


23.207 


TK 100 


TGL 36 521 
2,2 k£2 2 % 


23.207 


TK 200 


TGL 36 521 
22 £2 2 % 


23.207 


TK 200 


TGL 36 521 

SAM 63 TGL 24 546 



SS 218 C-TGL 26 818 
SAY 32/4 TGL 200-8466 
SS 218 C-TGL 26 818 
SAY 32/4 TGL 200-8466 
SAY 17 1*2/4 TGI 25 184 
SS 218 C-TGL 26 818 
SAY 17 L2/4 TGL 25 184 

SAY 32/4 TGL 200-8466 
KPS 104 G 

SAY 32/4 TGL 200-8466 
SC 239 E-TGL 27 147 
SP 137 L-TGL 200-8140 

SC 237 L-TGL 27 147 

SAY 32/4 TGL 200-8466 
SS 218 C-TGL 26 818 
SP 137 L-TGL 200-8140 

SAY 32/4 TGL 200-8466 
SS 218 C-TGL 26 818 
SP 137 L-TGL 200-8140 
SC 237 L-TGL 27 147 

SAY 32/4 TGL 200-8466 

SP 137 L-TGL 200-8140 

SC 237 L-TGL 27 147 

SAY 32/4 TGL 200-8466 
SP 137 L-TGL 200-8140 

SS 218 C-TGL 26 818 

304-58 TGL 29 331/03 



Berne rkungeh 



- SL 7 - 



Kurz- MKD- B 

bez. Sach-Nr. Benennung 



Standard.be zeichnung 



Bemerkungen 



A _2_ Leiter£latte_ ^42 284.3 



A 5 818 387.4 
C 30 und 

C 31 818 644.2 
C 32 818 021.1 
C 33 819 744.5 
C 34 801 614.5 
C 35 820 866.7 
G 36 815 136.0 
C 37 820 864.2 
C 38 820 868.3 
C 39 816 II9.4 
G 40 820 902.4 
C 41 818 322.2 
G 42 820 994.0 
C 43 813 526.4 
C 44 817 900.0 
C 45 818 559-5 
C 46 819 478.0 
C 47 814 223.0 
C 48 bia 

C 50 821 148.6 
C 51 818 559.5 
C 52 820 863.4 
C 53 820 867.5 
C 54 820 870.6 
C 55 820 865.0 
C 56 820 869.I 
C 57 810 704.3 
C 58 und 

C 59 820 994.0’ 
C 60 814 223.0 
C 61 821 148.6 
C 62 818 082.2 
C 63 810 454.7 
C 64 803 349.2 
C 65 813 448.0 
C 66 810 747.8 
C 67 821 136.5 
C 68 818 324.7 
C 69 813 448.0 
C 70 und 

C 71 820 994.O 
C 72 und 

C 73 818 644.2 
G 75 820 994.O 
K 7 bia 

K 9 815 121 .5 
R 62 und 

R 63 817 018.7 
R 64 818 551.3 
R 65 819 762.1 
R 66 819 992.0 
R 67 820 848.2 
R 68 820 850.5 
R 69 818 252.7 
R 70 818 531.2 
R 71 814 667.7 
R 72 818 252.7 
a 73 818 531 .2 
R 74 818 770.8 
R 75 814 970.2 
R 76 816 936.1 



Schaltkreis 

Elyt-Kond ensat or 

Kondensator 

Scheibentrimmer 

KS-Kondensator 

KS-Kondensator 

Kondensator 

KS-Kondensator ' 

KS-KOnd ensator 

Kondensator 

Kondensator 

MKT1 -Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

KS-Kondensator 

KS-Kondensator 

KS-Kondensator 

KS-Kondensator 

KS-Kondensator 

T-Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

T-Kondensator 

Elyt-Kondensator 

Kondensator 

T-Kondensator 

Kondensator 

MKT1 -Kond ensator 

Kondensator 

Kondensator 

Ely t-Kond ensat or 
Kondensator 

Relais 

Schichtwiderstand 

Schichtwid erst and 

Schichtwid era tan d 

Schichtwiderstand , 

veranderlich 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schiehtwiderstand 

Schichtwiderstand 



A 109 D-TGI 28 873 

100/16 TGI 7198-IS 
EDVU-NP 0-22/10 TGI 24 100 
DU 4/20-10 TGI 200-8493 

68/5/630 TGI 5155 

A 825/1/63 TGI 33 965 

SDVO-N/1 50-I 5/1 0-400 TGI 24 099 
A 271/1/63 TGI 33 965 

A 2770/1/63 TGI 33 965 

EDVU-V-2 , 2/20-TGI 24 100 

EDVU-N 1500-560/10 TGI 24 100 
0,47/20/100 TGI 31 680 
EDVU-Z-47/50-63 TGI 35 781 
SDVO— HP 0-2,2/0,5-400 TGI 24 O99 
SDVO-NP 0-3,3/20-400 TGI 24 O99 
EDVU-N 150-47/10 TGI 24 100 
EDVU-N 150-150/10 TGI 24 100 
EDVU-N 1500-470/10 TGI 24 100 



EDVU-Z-22/50-63 
EDVU-N 150-47/10 
A 1 60/1/63 TGI 

A 1 600/1 /63 TGI 

A 16000/1/63 TGI 

A 481/1/63 TGI 

A 4810/1/63 TGI 

47/6 TGI 



TGI 35 781 
TGI 24 100 
33 965 
33 965 
33 965 
33 965 
33 965 
200-8519 



EDVU-Z-47/50-63 TGI 35 781 
EDVU-N 1500-470/10 TGI 24 100 
EDVU-Z-22/50-63 TGI 35 781 
EDVU-N 150-100/10 TGI 24 100 
10/25 TGI 200-8519 

10/25 TGI 7198-IS 

SDVO-P 100-1/0,5-400 TGI 24 O99 
4,7/10 TGI 200-8519 
EDVU-Z-1 0/50-63 TGI 35 781 
1/20/100 TGI 31 680 
SDVO-P 100-1/0,5-400 TGI 24 O99 

EDVU-Z-47/50-63 TGI 35 781 

100/16 TGI 7198-IS 
EDVU-Z-47/50-63 TGI 35 781 



RGK 20/1-1-112/01 TGI 32 441 

47 2 2 % 23.207 TK 200 
TGI 36 521 

2,2 kG 2 % 23.207 TK 200 
TGI 36 521 

430 Q 2 % 23.207 TK 200 
TGI 36 521 

100 Q 20 % 513.1313 TGI 27 423 



680 


Q 1 


3,5 % 


23.207 


TK 


15 


TGI 


36 


521 






1,1 


kR 


0,5 % 


► 23.207 


TK 


15 


TGI 


36 


521 






1,8 


kR 


1 % 


23.207 


TK 


100 


TGI 


36 


521 








10 G 


2 % 


23.207 


TK 


200 


TGL 


36 


521 








680 


R 


1 % 


23.207 


TK 


100 


TGL 


36 


521 






1,8 


kQ 


1 % 


23.207 


TK 


100 


TGL 


36 


521 








10 G 


2 % 


23.207 


TK 


200 


TGL 


36 


521 




330 


R 


2 % 


23.207 


TK 


IO 

0 

0 


TGL 


36 


521 






51 G 


1 % 


23.207 


TK 


100 


TGL 


36 


521 






6,8 

TGL 


kfi 

36 


1 % 
521 


23.207 


TK 


100 
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Kiirz- 

bez* 


MKD- 
Sach-Nr * 


Benennung 


R 77 


815 614.8 


Schichtwiderstand 


a 78 


816 162.7 


Schichtwiderstand 


R 79 


820 859*5 


Schichtwiderstand 


R 80 


818 619.4 


Schichtwiderstand 


R 81 


816 436.5 


S chi cht w id er s t and 


R 82 


816 162.7 


Schichtwidens tand 


R 83 


814 618.7 


S chi chtw id er s t and 


R 84 und 

R 85 818 756.4 


S chi chtwid er s t an d 


R 86 


817 554.4 


S chi chtwid era tand 


R 87 


816 996.4 


S chi chtw id ers t and 


R 88 


818 553.8 


Schichtwiderstand 


R 89 
R 90 


813 845.1 
820 847.4 


Schichtwiderstand 
Schichtwid era t and 


R 91 
R 92 


820 664 .O 
816 141.8 


Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 


R 93 


816 966.7 


Schichtwiderstand 


R 94 


814 618.7 


Schichtwiderstand 


R 95 


818 551.3 


Schichtwiderstand 


R 96 


820 857.0 


S chi chtw id era t and 


R 97 


816 162.7 


Schichtwiderstand 


R 98 


818 552.1 


S chi chtw id er s t an d 


R 99 


81 9 I 69.8 


Schichtwiderstand 


R 100 


817 581.7 


Schichtwiderstand 


R 101 


816 171.5 


Schichtwiderstand 


R 102 


816" 162.7 


Schichtwiderstand 


R 103 


817 633.6 


Schichtwiderstand 


R 104 


818 546.6 


Schichtwiderstand 


R 105 
R 106 


und 

817 695.5 


Schichtwiderstand 


R 107 


818 551.3 


Schichtwiderstand 


R 108 
R 109 


und 

818 531.2 


Schichtwiderstand 


R 110 


814 972.7 


Schichtwiderstand 


R 111 


816 171.5 


Schichtwiderstand 


R 112 


81 9 981.6 


Schichtwiderstand 


R 113 


816 162.7 


Schichtwiderstand 


R 114 
R 115 

R 116 


und 

820 877.1 
819-981.6 


Schichtwiderstand. 
verSnderlich 
SGhichtwid erst and 


S 1 


820 200.1 


Sch&ltkammer 



Standardbe ze ichnung 



3i kfi 1 % 23.207 TK 100 
TGL 36 521 

10 kQ 2 % 23.207 TK 200 
TGI 36 521 

3,6 kQ 0,5 % 23.207 TK 15 



Bemerkungen 



23.207 TK 200 



TGI 36 521 



120 Q 2 % 23.207 TK 200 
TGI 36 521 

680 Q 1 % 23.207 TK 100 
TGL 36 521 

10 kQ 2 % 23.207 TK 200 

TGL 36 521 

200 Q 2 % 23.412 TK 200 

TGL 36 521 

22 Q 2 % 23.207 TK 200 
TGL 36 521 

1.5 kQ 2 % 23.207 TK 200 
TGL 36 521 

4,7 kQ 2 % 23.207 TK 200 
TGL 36 521 

5.6 kQ 2 % 23.207 TK 200 
TGL 36 521 

1 MQ 5 % 25.207 TGL 8728 
620 Q 0,5 % 23.207 TK 15 
TGL 36 521 

47 MQ 10 '% 25.311 TGL 8728 
1-00 kQ 2 % 23.207 TK 200 
TGL 36 521 

390 Q 2 % 23.207 TK 200 
TGL 36 521 

200 Q 2 % 23,412 TK 100 
TGL 36 521 

2,2 kQ 2 % 23.207 TK 200 
TGL 36 521 

2,2 kQ 0,5 % 23.207 TK 15 
TGL 36 521 

10 kQ 2 % 23.207 TK 200 
TGL 36 521 

2.7 kQ 2 % 23.207 TK 200 
TGL 36 521 

36 kQ 1 % 23.207 TK 100 
TGL 36 521 

18 kQ 0,5 % 23.207 TK 50 
TGL 36 521 

1 kQ 2 % 23.207 TK 200 

TGL 36 521 

10 kQ 2 % 23.207 TK 200 
TGL 36 521 

56 Q 2 % 23.207 TK 200 
TGL 36 521 

240 Q 2 % 23.207 TK 200 

TGL 36 521 

100 Q 2 % 23.207 TK 200 

TGL 36 521 

2,2 kQ 2 % 23.207 TK 200 



23.207 TK 200 
23.207 TK 200 
23.207 TK 200 



TGL 36 521 



10 Q 2 % 23.207 TK 200 

TGL 36 521 

75 Q 1 iS 23.207 TK 100 
TGL 36 521 

1 kQ 2 % 23.207 TK 200 

TGL 36 521 

120 Q 2 % 23.207 ' TK 200 

TGL 36 521 

10 kQ 2 % 23.207 TK 200 
TGL 36 521 

4,7 kQ 20 % 513.1313 IGL 27 423 

120 Q 2 % 23.207 TK 200 
TGL 36 521 
TGL 32 422-2 



Sill bis SI :6 



Benennung 



Standardise zeichnung 



Bemerkungen 



Kuxz- MKD- 
bez. Sach-Nr. 



V 41 


807 


293.1 


Schaltdiode 


V 42 


804 


530.1 


Transistor 


V 43 und 






V 44 


810 


705.1 


Schaltdiode 


V 45 usd 






V 46 


807 


679.1 


Transistor 


V 47 und 






V 48 


807 


293.1 


Schaltdiode 


V 49 


807 


679.1 


Transistor 


V 50 und 






v 51 


807 


293.1 


Schaltdiode 


V 52 


807 


679.1 


Transistor 


V 53 


820 


738.5 


Transistor 


V 54 


807 


679.1 


Transistor 


V 55,56 807 


293.1 


Schaltdiode 


V 57 


807 


679.1 


Transistor 


V 58 


81 9 


574.0 


Transistor 


V 59 


'807 


679.1 


Transistor 


V 60 


820 


738.5 


Transistor 


V 61 


817 


733.7 


Transistor 


V 62 


804 


530.1 


Transistor 


v 63 


807 


679.1 


. Transistor 


V 64 


bia 






V 66 


807 


293.1 


Schaltdiode 


V 67 


807 


679.1 


Transistor 


V 68 


819 


574.0 


Transistor 


V 69 


und 






7 70 


807 


821.3 


Transistor 


7 71 


804 


530.1 


Transistor 


7 72 


bis 






V 74 


807 


293.1 


Schaltdiode 


V 75 


81 9 


574.0 


Transistor 


V 76 


807 


679.1 


Transistor 


A 4 


Analysator 


542 265.0 



A 


1 


820 


802.3 


Schaltkreis 


A 


2 


814 


090.3 


Schaltkreis 


A 


3 


bis 






A 


5 


820 


803.1 


Schaltkreis 


A 


6 und 






A 


7 


821 


949.3 


Schaltkreis 


A 


8 


818 


570.6 


Schaltkreis 


A 


9 


81 9 


195.4 


Schaltkreis 


A 


10 


81 9 


195.4 


Schaltkreis 


A 


11 


814 


089.7 


Schaltkreis 


A 


12 


820 


833.7 


Schaltkreis 


A 


13 


81 9 


195.4 


Schaltkreis 


A 


14 


818 


570.6 


Schaltkreis 


A 


15 


81 9 


195.4 


Schaltkreis 


A 


16 


81 9 


195.4 


Schaltkreis 


A 


17 


814 


089.7 


Schaltkreis 


C 


3 


bis 






c 


6 


813 


094.2 


T-Kondensator 


c 


9 


804 


771.3 


T-Kondensator 


c 


10 


804 


771.3 


T-Kondensator 


c 


11 


804 


771.3 


T-Kondensator 


c 


12 


bis 






c 


14 


821 


136.5 


Kondensator 


c 


16 


821 


136.5 


Kondensator 


c 


17 


815 


217.7 


Kondensator 


c 


18 


821 


136.5 


Kondensator 


c 


19 


821 


136.5 


Kondensator 


c 


20 


8O9 


601.4 


T-Kondensator 


0 


21 


809 


601.4 


T-Kondensator 


0 


22 


821 


136.5 


Kondensator 


c 


23 


821 


136.5 


Kondensator 


c 


24 


818 


324.7 


MKTI-Kondensator 


c 


25 


809 


601.4 


T-Kondensator 


c 


26 


809 


601.4 


T-Kondensator 


c 


27 


821 


690.7 


Kondensator 


c 


28 


821 


391.2 


Kondensator 


c 


29 


815 


217.7 


Kondensator 


c 


30 


818 


324.7 


MKT1 -Kond ensator 


c 


31 


821 


136.5 


Kondensator 


c 


32 


818 


328.8 


MKT1 -Kond ensator 


c 


33 


821 


393.7 


Kondensator 



SAY 32/4 TGL 200-8466 
SS 218 D-TGL 26 818 

SAY 17 L2/4 TGI 25 184 

SP 137 D-TGIi 200-8140 

SAY 32/4 TGI 200-8466 
SP 137 D-TGL 200-8140 

SAY 32/4 TGI 200-8466 
SP 137 D-TGL 200-8140 
KT 3107 SH-TGL 37 025 
SP 137 D-TGL 200-8140 
SAY 32/4 TGL 200-8466 
SP 137 D-TGL 200-8140 
KT 3107 B-TGL 37025 
SP 137 D-TGL 200-8140 
KT 3107 SH-TGL 37 025 
KP 303 G-TGL 34 167 
SS 218 D-TGL 26 818 
SP 137 D-TGL 200-8140 

SAY 32/4 TGL 200-8466 
SP 137 D-TGL 200-8140 
KT 3107 B-TGL 37 025 

SP 127 D-TGL 200-8439 
SS 218 D-TGL 26 818 

SAY 32/4 TGL 200-8466 
KT 3107 B-TGL 37 025 
SP 137 D-TGL 200-8140 



D 110 D-TGL 26 152 



B 109 D-TGL 28 873 
B 110 D-TGL 28 874 
B 110 D-TGL 28 874 
D 100 D-TGL 26 152 
D 210 D-TGL 28 813 
B 110 D-TGL 28 874 
B 109 D-TGL 28 873 
B 110 D-TGL 28 874 

D 100 D-TGL 26 152 

1/20 TGL 200-8519 
47/20 TGL 200-8519 
47/20 TGL 200-8519 
47/20 TGL 200-8519 

EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35 781 
EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35 781 
SDVO-V-O, 22/50-400 TGL 24 O99 
EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35' 781 
EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35 781 
4,7/25 TGL 200-8519 
4,7/25 TGL 200-8519 
EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35 781 
BDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35 781 
1/20/100 TGL 31 680 

4,7/25 TGL 200-8519 

4,7/25 TGL 200-8519 

EBVU-N 150-33/10-63 TGL 35 780 
EDVU-N 150-100/10-63 TGL 35 780 
SDVO-V-O, 22/50-400 TGL 24 O99 
1/20/100 TGL 31 680 

EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35 781 
4,7/20/100 TGL 31 680 

EDVU-HP 0-10/0,5-63 TGL 35 780 





- SL 10 - 



Kurz- MKD- Benennung Standardbezeichnung Bemerkungen 

be z* Sach-Nr. - — 



0 34 809 601 #4 (P-Kendensator 

0 35 818 324.7 MKT1~Kondensator 

C 36 821 136*5 Kondensator 

C 37 8O9 601*4 ^-Kondensator 

C 38 80§ 601.4 T-Kondensator 

C 39 815 641.2 Kondensator 

0 40 821 391*2 Kondensator 

G 41 813 733.8 Kondensator 

G 43 821 136.5 Kondensator 

C 44 815 217.7 Kondensator 

C 45 821 136.5 Kondensator 

G 46 821 136.5 Kondensator 

C 47 8O9 601.4 ^-Kondensator 

C 48 80§ 601.4 T-Kondensator 

G 49 821 136.5 Kondensator 

G 50 818 324.7 MKT1 -Kondensator 

C 51 8O9 601.4 T-Kondensator 

C 52 8O9 601.4 T-Kondensator 

G 53 821 69I.5 Kondensator 

0 54 818 324.7 KKOM-Kondensator 

C 55 8O9 601.4 T-Kondensator 

C 56 821 136.5 Kondensator 

T A « 



L 1 bis 


UKW-Drossel 


L 3 


803 000.6 


R 1 


813 837.1 


Schichtiflid erst and 


R 2 


819 991.2 


Sob±ch.twiderstand , 
veranderlich 


K i una 

t? 4 821 845.1 


Sckichtwiderstand 


R 5 


81 9 991.2 


ScMclitvifid erst and , 
veranderlicb. 


R 7 


821 845.1 


ScMchtvfiderstand f 
veranderlich 


R 8 


81 9 991*2 


Schl chtwid erst and , 
veranderlich 


R 9 


821 845.1 


Schiehtwiderstand 


R 10 


81 9 991.2 


Schichtwiderstand , 
veranderlich 


R 12 


814 538.7 


Schiehtwiderstand 


R 13 


813 837.1 


Schiehtwiderstand 


R 14 


813 805.8 


Schiehtwiderstand 


R 15 


817 834.6 


Schiehtwiderstand 9 
veranderlich 


R 16 


813 805.8 


S chi chtw id erst and 


R 17 


814-538.7 


Schiehtwiderstand 


R 18 


814 636.3 


Schiehtwiderstand 


R 19 


818 787.8 


S chi chtw id er s t and , 
veranderlich 


R 20 


817 914.6 


Schiehtwiderstand 


R 21 


817 914.6 


Schiehtwiderstand 


R 22 


814 350.4 


Schiehtwiderstand 


R 23 


814 349.8 


Schiehtwiderstand 


R 24 


814 440.0 


S chi chtw id erst and 


R 25 


816 415.6 


S chi chtw id er s t and 


R 26 


814 507.3 


Schiehtwiderstand 


R 27 


814 350.4 


S chi cht w id e vn t and 


R 28 


814 349*8 


Schiehtwiderstand 


R 29 


814 117.4 


S chi chtw id erst and 


R 30 


813 837.1 


Schiehtwiderstand 


R 31 


815 577.4 


Schiehtwiderstand 



4,7/25 TGL 200-8519 
1/20/100 TGI 31 680 
EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35 781 
4,7/25 TGI* 200-8519 

4,7/25 TGI 200-8519 

SDVO-P 100-5,6/10-400 TGL 24 O99 
EDVU-H 150-100/10-63 TGI 35 780 
SDVO-N 750-47/10-400 TGL 24 O99 
EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35 781 
SDVO-V-O, 22/50-400 TGL 24 O99 
EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35 781 
EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35 781 
4,7/25 TGL 200-8519 
4,7/25 TGL 200-8519 
EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35 781 
1/20/100 TGL 31 680 

4,7/25 TGL 200-8519 

4,7/25 TGL 200-8519 

EDVU-V-l/IO-63 TGL 35 781 
1/20/100 TGL 31 680 

4,7/25 TGL 200-8519 

EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35 781 

B 1,6 TGL 9814 
10 kQ 2 % 23.207 TK 100 
TGL 36 521 , , 

22 kQ 20 % 513.1313 TGL 27 423 



3,9 MQ 5 % 25.311 TGL 8728 
ob\ o ?0 % 513.1313 TGL 27 423 



3.9 MQ 5 % 25.311 TGL 8728 
22 kQ 20 % 513.1313 TGL 27 423 

3.9 MQ 5 % 25.311 TGL 8728 
22 k£i 20 % 513.1313 TGL 27 423 



1.5 kQ 2 % 23.207 TK 100 
TGL 36 521 

10 kQ 2 % 23.207 TK 100 
TGL 36 521 „ „ 

7.5 kQ 2 % 23.207 TK 100 
TGL 36 521 

470 Q 20 % 513.1313 TGL 27 423 



7.5 kQ 2 % 
TGL 36 521 

1.5 kQ 2 % 
TGL 36 521 
2 kQ 2 % 
TGL 36 521 
4,7 kQ 20 % 



23.207 TK 100 

23.207 TK 100 

23.207 TK 100 
513.1313 TGL 27 423 



360 Q 2 % 
TGL 36 521 
360 Q 2 % 
TGL 36 521 
220 Q 2 % 
TGL 36 521 
2,7 kQ 2 % 
TGL 36 521 
22 kQ 2 % 
TGL 36 521 
120 kQ 5 % 
2,2 kQ 2 % 
TGL 36 521 
220 Q 2 % 
TGL 36 521 
2,7 kQ 2 % 
TGL 36 521 
1 kQ 2 % 
TGL 36 521 
10 kQ 2 % 
TGL 36 521 
51 kQ 2 % 
TGL 36 521 



23.207 


TK 100 


23.207 


TK 100 


23.207 


TK 100 


23.207 


TK 100 


23.207 


TK 100. 


25.207 


TGL 8728 


23.207 


TK 100 


23.207' 


TK 100 


23.207 


TK 100 


23.207 


TK 100 


23.207 


TK 100 


23.207 


TK 100 



SI 11 



Kuxz- 

bez. 


MKD- 

Sach-Nr. 


Benennung 


Standardbe zeichnung 






B 32 


814 


507.3 


Schichtwiderstand 


2,2 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




H 33 


813 


837.1 


Schichtwiderstand 


10 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 34 


817 


834.6 


Schichtwiderstand f 
veranderlich 


470 Q 


20 % 


513.1313 TGI 27 


423 


B 35 


814 


568.4 


Schichtwiderstand 


1,8 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 36 


814 


496.4 


Schichtwiderstand 


100 Q 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 37 


814 


117.4 


Schichtwiderstand 


1 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 38 


814 


513.7 


Schichtwid erst and 


6,8 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 39 


814 


539.5 


Schichtwiderstand 


15 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 40 


814 


539.5 


S chi chtw id era t an d 


15 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




fl 41 


814 


496.4 


Schichtwiderstand 


100 Q 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 42 


814 


538.7 


Schichtwid erstand 


1,5 B 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 43 


815 


778.4 


S chi chtw id er a t an d 


270 Q 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 44 


814 


440.0 


Schichtwiderstand 


22 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 45 


814 


513.7 


Schichtwiderstand 


6,8 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 46 


814 


538.7 


Schichtwid erstand 


1,5 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




E 47 


813 


805.8 


Schichtwiderstand 


7,5 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




E 48 


820 


877.1 


Schichtwiderstand , 
veranderlich 


4,7 kQ 


20 % 


513.1313 TGL 27 


423 


B 49 


81 9 


992.0 


Schichtwiderstand, 

veranderlich 


100 Q 


20 % 


513.1313 0?GL 27 


423 


a 50 


814 


349.8 


Schichtwiderstand 


2,7 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 51 


813 


805.8 


S chichtw id era t an d 


7,5 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 52 


820 


845.8 


Schichtwid erstand 


200 Q 
TGI 36 


2 % 
521 


23*207 


IK 100 




B 53 


813 


813.8 


Schichtwiderstand 


150 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


B 54 


814 


350.4 


Schichtwid era tan d 


220 Q 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 55 


814 


349.8 


Schichtwiderstand 


2,7 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




H 56 


813 


837.1 


Schichtwid erstand 


10 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


IK 100 




B 57 


814 


440.0 


Schi chtw id erstand 


22 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 58 


813 


327.0 


Schichtwiderstand 


100 kQ 


5 % 


25.207 


TGrL 8728 


B 59 


814 


440.0 


Schichtwid erst and 


22 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 60 


814 


568.4 


Schichtwid erst and 


1,8 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 61 


817 


834.6 


Schichtwiderstand , 
veranderlich 


470 Q 


20 % 


513.1313 TGI 27 


423 


B 62 


814 


538.7 


Schichtwiderstand 


1,5 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 63 


813 


837.1 


Schichtwiderstand 


10 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 64 


813 


805.8 


Schichtwiderstand 


7,5 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 65 


817 


834.6 


Schichtwid erst and , 
veranderlich 


470 Q 


20 % 


513.1313 IGL 27 


423 


B 66 


813 


805.8 


Schichtwiderstand 


7,5 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 67 


814 


538.7 


Schichtwiderstand 


1,5 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 68 


814 


636.3 


Schichtwiderstand 


2 kQ 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 69 


820 


877.1 


Schichtwiderstand , 
veranderlich 


4,7 kfl 


20 % 


513.1313 


TGI 27 


423 


fl 70 


817 


914.6 


Schichtwiderstand 


360 Q 
' TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 




B 71 


817 


914.6 


Schichtwiderstand 


360 Q 
TGI 36 


2 % 
521 


23.207 


TK 100 





Bemerkungen 





- SI 12 - 



Kurz- 

"bez. 


MKD- 

Sach 


-Nr. 


R 72 


814 


350.4 


R 73 


814 


349.8 


R 74 


' 816 


415.6 


R 75 


814 


507.3 


R 76 


814 


350.4 


R 77 


814 


349.8 


R 78 


814 


117.4 


R 79 


814 


117.4 


R 80 


814 


117.4 


R 81 


814 


117.4 


R 82 


814 


117.4 


R 83 


814 


350.4 


R 84 


814 


624.2 


R 85 


813 


144.5 


S 1 


820 


200.1 



V 1 bis 



V 9 i 

V 10 f 

V 11 f 

V 12 I 

V 13 I 

V 14 bis 

V 17 i 

V 18 i 

X 1 und 
X 2 



810 705.1 
807 679.1 
810 705.1 
807 679.1 
807 679.1 
807 679.1 
807 679.1 
810 705.1 
807 679.1 
807 679.1 
807 679*1 



810 705.1 
804 503.7 

820 838.6 
804 551.0 



Benennung 



Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwid erstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schaltkammer 

Schaltdiode 

Transistor 

Schaltdiode 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Schaltdiode 

Transistor 

Transistor 

Transistor 

Schaltdiode 

Transistor 

Steckerleiste 

Drehknopf 



Standardbe zeichnung 



Bemerkungen 



220 Q 2 58 
TGL 36 521 
2,7 ka 2 % 
TGL 36 521 
120 ka 5 % 
2,2 ka 2 % 
TGL 36 521 
220 a 2 % 
TGL 36 521 
2,7 ka 2 % 
TGL 36 521 
1 ka 2 % 
TGL 36 521 
1 ka 2 % 
TGL 36 521 
1 ka 2 % 
TGL 36 521 
1 ka 2 % 
TGL 36 521 

1 ka 2 % 

TGL 36 521 
220 a 2 % 
TGL 36 521 

510 a 2 % 
TGL 36 521 
10 a 2 % 

TGL 36 521 
TGL 32 422- 



23.207 TK 100 
23.207 TK 100 



25.207 

23.207 



TGL 8728 
TK 100 



23.207 TK 100 
23.207 TK 100 
23.207 TK 100 
23.207 TK 100 
23.207 TK 100 
23.207 TK 100 
23.207 TK 100 
23.207 TK 100 
23.207 TK 100 
23.207 TK 100 



SI si bis SI: 2 



SAY 17 
SB 137 
SAY 17 
SB 137 
SB 137 
SB 137 
SB 137 
SAY 17 
SB 137 
SB 137 
SB 137 



L2/4 

D-TGL 

L2/4 

D-TGL 

D-TGL 

D-TGL 

D-TGL 

L2/4 

D-TGL 

D-TGL 

D-TGL 



TGL 25 184 
200-8140 
TGL 25 184 
200-8140 
200-81 40 
200-8140 
200-8140 
TGL 25 184 
200-8140 
200-8140 
200-8140 



SAY 17 L2/4 TGL 25 184 
SB 126 C-TGL 200-8439 

304-58 TGL 29 331/03 
D2 15/4 TGL 200-7115 OR 



ZShler 542 261.8 



A 14 und 



A 20 bis 
A 26 £ 
A 27 und 



A 31 und 



089.7 

903.6 

090.3 

373.1 

008.1 

686.2 

802.3 



C 11 bis 



C 16 bis 



Schaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkreis 



803.1 Schaltkreis 



804.8 

808.0 

809.7 



Schaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkteis 



949.3 Schaltkreis 

69I .5 Kondensator 

390.4 Kondensator 
397.8 Kondensator 

391 .2 Kondensator 

357 . 3 KB-Kondensator 

094.2 T-Kondensator 

669.4 T-Kondensator 

117.2 Kondensator 



D 100 D-TGL 26 152 
D 103 D-TGL 27 148 

D 110 D-TGL 26 152 
D 130 D-TGL 26 152 
D 192 D-TGL 29 267 



BDVU-V-1 /I O-63 TGL 35 781 
BDVU-H 150-68/10-63 TGL 35 780 
EDVU-V-2, 2/1 0-63 TGL 35 781 
EDVU-N 150-100/10-63 TGL 35 780 
0,01/10/160 TGL 200-8424 

1/20 TGL 200-8519 
100/10 TGL 200-8519 

EDVU-Z-33/50-63 TGL 35 781 




Benennung 



Standardbe zeichnung 



Be me rkungen 



Kurz- 

bez. 



MKD- 

Sach-Nr. 



R 1 


und 
















R 2 


813 


321.3 


Schichtwiderstand 


100 ft 


5 % 


25*207 


TGL 


8728 


R 3 


813 


324.6 


S chichtw id era tand 


2,2 kft 


5 % 


25*207 


TGL 


8728 


R 4 


und 














R 5 


813 


321.3 


S chi chtw id era t and 


100 ft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 7 


814 


042.1 


Schichtwiderstand 


15 kft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 8 


813 


324.6 


Schichtwiderstand 


2,2 kft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 9 


813 


927.6 


Schi chtw id era t and 


330 ft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 10 


und 












R 11 


813 


323.8 


Schichtwiderstand 


1 k a 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 12 


und 














R 13 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 14 


813 


324.6 


S chi. chtw id e r a t an d 


2,2 kft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 15 


813 


840.2 


Schichtwiderstand 


22 kft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 16 


bis 














R 18 


813 


931.5 


S chi chtw id era tand 


3,3 kft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 19 


,813 


830.6 


Schi chtw id era tand 


470 ft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 20 


813 


323.8 


Schichtwiderstand 


1 kft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 22 


814 


042.1 


S chi chtw id era t an d 


15kft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 23 


814 


412.8 


S chi chtw id erst an d 


39 kft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 24 


814 


411.1 


Schichtwiderstand 


18 kft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 25 


814 


412.8 


Schichtwiderstand 


39 kft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 26 


813 


323.8 


Schi chtw id era tand 


1 kft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 28 


und 
















R 29 


821 


494.6 


Schichtwiderstand 


3,3 Mft 


5 % 


25.311 


TGL 


8728 


R 30 


813 


321.3 


Schichtwiderstand 


100 ft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 31 


und 
















R 32 


81 9 


004.5 


Schichtwiderstand , 


22 kfi 10 % 513.1313 


TGL 


27 423 






veranderiich 












R 33 


820 254.0 


Schichtwiderstand 


47 a 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 34 


814 


041.3 


Schichtwiderstand 


6,8 kft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 35 


813 


321.3 


Schichtwiderstand 


100 ft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 36 


und 
















R 37 


821 


494.6 


Schichtwiderstand 


3,3 » 


5 % 


25.311 


TGL 


8728 


R 38 


813 


321.3 


Schichtw id erst and 


100 ft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 39 


und 
















R 40 


81 9 


004.5 


Schichtwiderstand , 


22 k£2 10 % 513.1313 


TGL 


27 423 








veranderiich 












R 41 


820 


254.0 


Schichtwiderstand 


47 a 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 42 


814 


041.3 


Schichtwiderstand 


6,8 k£2 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 43 


813 


321.3 


Schichtwiderstand 


100 £2 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


R 44 


813 


323.8 


Schichtwiderstand 


1 k£2 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


V 1 


bis 
















V 7 


810 


705.1 


Schaltdiode 


SAY 17 


L2/4 TGrL 25 184 


V 8 


bis 
















V 10 


813 


083.8 


Schaltdiode 


SAM 62 


TGI 24 546 






V 11 


804 


529.5 


Transistor 


SS 218 


C— TGI 26 818 






V 12 


bis 














V 14 


808 


241.0 


Transistor 


SF 128 


B-TGL 200-8439 




X 1 


und 
















X 2 


820 


838.6 


Steckerleiste 


304-58 


TGL 29 331/03 




X 3 


820 899.7 


Buchsenleiste 


402-39 


TGL 29 331/04-7 




X 4 


820 897.2 


Montage leiste 


208-6 


TGL 29 331/05-7 





A 6 ADA 542 389 >3 



820 731*1 Baustein 



A 7 PPS 542 



820 658*5 Baustein 
542 404.1 PROM 
542 405.8 PROM 
542 406.6 PROM 
542 407.4 PROM 
542 408.2 PROM 
542 409.0 PROM 
542 410.5 PROM 
542 411.3 PROM 
542 412.1 PROM 
542 413.8 PROM 
542 414.6 PROM 
542 415.4 PROM 
542 416.2 PROM 
542 417.0 PROM 
542 418.7 PROM 
542 419*5 PROM 



ADA K 6022.00 



PFS K 3820.00 



He rate Her: 
VEB Robotron- 
Elektronik 
Zella-Mehlis 




- SL 14 - 



Kuzz- MED- Benennung 

he z. Sach-Nr. 



Standardbe.ze ichnung 



Bemerkungen 



A 8 OPS 542 445 *1 

820 730.3 Baustein 



OPS K 3521.00 



Berate Her: 
VEB Eobotron- 
BXektronik 
Zella-Mehlis 



Platte, kpl. 542 297.2 



Z 1 820 926.6 Steckerleiste 

A 10 ZEE 542 395.7 

820 656.O Baustein 
542 401 .7 Schaltkreis 



724-58 TGL 29 331/03-7 



ZEE K 2521.00 
U555 D-M001 



He rate ller: 
VEB Eobotron- 
Elektronik 
Zella-Meblis 



A 11 Anateuerung 542 256.2 
A 1 bis 

A 10 814 089.7 Schaltkreis 



903.6 

O9O.3 

906.0 



Schaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkreis 



802.3 Schaltkreis 
803.1 Schaltkreis 



804.8 
808.0 

443.8 

806.4 

710.7 



Schaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkreis 



805.6 Schaltkreis 
810.3 Schaltkreis 



691.5 

397.8 



Kondensator 

Kondensator 



117.2 Kondensator 

094.2 T-Kondensator 
> 669.4 T-Kondensator 

929.2 Schichtwiderstand 

i 321.3 Schichtwiderstand 

l 927.6 Schichtwiderstand 

1 838.8 Schichtwiderstand 

l 324.6 Schichtwiderstand 

j 838 .8 Schichtwiderstand 

3 838.8 Schichtwiderstand 
3 840.2 Schichtwiderstand 

3 561.4 Schichtwiderstand 
3 835.5 Schichtwiderstand 
3 838.8 Schichtwiderstand 

0 705.1 Schaltdiode 



083.8 

529.5 



Schaltdiode 

Transistor 



838.6 Steckerleiste 

899.7 Buchsenleiste 

322.8 Anschlup element 



D 100 D-TGL 26 152 

D 103 D-TGL 27 148 
D 110 D-TGL 26 152 
D 120 D-TGL 26 152 



D 193 D-TGL 29 267 



D 147 C-TGL 29 265 



EDVU-V-1/1 0-63 TGL 35 781 
EDVU-V-2, 2/1 0-63 TGL 35 781 

EDVU-Z-33/50-63 TGL 35 781 

1/20 TGL 200-8519 
100/10 TGL 200-8519 
1,5 kQ 5 % 25.207 TGL 8728 

100 Q 5 % 25.207 TGL 8728 

330 Q 5 % 25.207 TGL 8728 

10 ka 5 % 25.207 TGL 8728 

2,2 k£2 5 % 25.207 TGL 8728 

10 k£2 5 % 25.207 TGL 8728 

10 kS2 5 % 25.207 TGL 8728 

22 kS2 5 % 25.207 TGL 8728 

330 S2 5 % 25.412 TGL 8728 

4,7 kfi 5 % 25.207 TGL 8728 

10 kQ 5 % 25.207 TGL 8728 

SAY 17 L2/4 TGL 25 184 

ram 62 TGL 24 546 
SS 218 C-TGL 26 818 

304-58 TGL 29 331/03 

402-39 TGL 29 331/04-7 

1D1 1SKD-S 5066 



~ SL 15 - 



Kurz- 

bez. 



MKD- 

Sach-Nr. 



Ben-ennung 



St andardbe ze i c hn ung 



AJlS — Elektria ohe Baueiaheit 820 65^.3 
H^=l^? ezeiclmui,S8 Steckeinheitensatz STS K d2d 

£52Sr Jg Stegs-f Swlrtwai. 

VBB tobo,ron-,«t»«b Brito, AM. VA 5, 108 Brito, Botoeastr.pe 62 
A 13 Platte, knl. 542 -Ift-l-a 

| a 808265:1 Telefonbuchae ■ D-TG1 200-381 9 

a 3 bis 

I 9 808 249.2 22 -6 m 

A 14 Montagepl atte, kpl. 542 23T.7 

A 1 542 244.1 Taatatur 

H 2 Io2 2 ^°*^ Aazeige 

1 1 1 ig 1:1 SajsELa* 11 ^* ?r“A«s2a*s 2? $ 

s 2 812 713.5 Schalte^ 6 1-1 TG1 26 ^ AG PD 3 0- 5 RT 

V 1 U23d 

V Z 819 55Q 7 LTO 

1 1 320 337:8 ®4f 5£ 2 s ? ?f? /0 _ 7 



- 2astatur_ ^42 24^.1 



214.3 Lampe 

561. 4 Sohichtwiderstand 

931 .5 Sohichtwiderstand 

998.1 Leuchtdrucktaste 
339*1 Leuchtdrucktaste 
338.3 Leuclitdrucktaste 

998.1 Leuchtdrucktaste 

340.6 Buchsenleiste 
322.8 Anschlu0 element 



340.6 

322.8 



“1^24 V 0,025 A-TGL 10 449 
330 £2 5 % 25.412 TGL 8728 

3,3 k£2 5 % 25.207 TGL 8728 

>2 TGL 26 627 AGPD.3O-5 PL 
3-2 TGL 26 627 AGPD30-5 GN 
3-2 TGL 26 627 AGPD30-5 GE 

3-2 TGL 26 627 AGPD30-5 Pi 

404-26 TGL 29 331/04-7 

1D1 MKD-S 5066 



A - 2 _ Anzeige _5i2_2^0 A 5_ 



:0 021.7 

0 931.3 

9 309.7 
0 669.4 

0 717.2 

3 933.1 
3 000.6 
3 685.1 

3 324.6 

3 799.8 

) 330.0 

> 358.3 

' 394.2 

: 241.0 

599.1 

559.7 

932.1 

899.7 



Sehaltkrels 

Schaltkrei3 

LEA 

T-Kondenaator 
T— Kondenaator 

Kondenaator 
UKW— Droaael 
Sohichtwiderstand 

Sohichtwiderstand 

Sohichtwiderstand 

Sohichtwiderstand 

Sohichtwiderstand 

Transistor 

Transistor 

Diode 



LED 

Buchsenleiste 



D 126 D-TGL 27 148 

D 492 D-TGL 31 462 

VQB 71 TGL 31 245 
100/10 TGL 200-8519 
100/25 TGL 200-8519 

SDVU 33/S-MKD-S 5043 

B1,6 TGL 9814 

220 £2 5 % 25.207 TGL 

2,2 k£2 5 % 25.207 TGL 

5,6 k£2 5 % 25.207 TGL 

82 Q 5 % 25.412 TGL 

560 £2 5% 25.412 TGL , 

SC 237 E-TGL 27 147 

SP 128 D-TGL 200-8439 
SZX 21/9,1 TGL 27 338 ] 

VQA 13 TGL 32 988 

VQA 15 TGL 34 816 
402-39 TGL 29 331/04-7 




Benennung 



Standardbe zeichnung 



Bemerkungen 



Kurz- 
be z. 



MED- 

Sach-Nr 



A 15 Stromversorguag 542 200.7 



A 


1 


542 223.2 


Relaisspannung 


A 


2 


820 653.6 


Baustein 


A 


3 


820 655.2 


Bausteiu 


A 


4 und 




A 


5 


820 654.4 


Baustein 


C 


1 


803 150.5 


Ent st brkond ensator 


C 


3 und 




C 


4 


818 646.7 


Elyt-Kondensator 


F 

F 


1 

2 


und 

806 314.3 


G-Schmelzeinsatz 


F 

F 


j una 

4 806 308.8 


G- S chme Ize in s a t z 


F 


5 

r 


806 315.1 


G-Sohmelzeinsatz 


F 

F 


0 una 

7 806 311.0 


G-SchmeXzeinsat z 


F 


8 


und 




F 


9 


806 308 .8 


G-Schmelzeinsat z 


H 


1 


8O9 780.2 


Lautsprecher 


L 


1 


und 




L 


2 


803 000.6 


UKW-Drossel 


L 


3 


bis 




L 


5 


804 404.4 


Stabkemdrossel 


Ii 


6 


821 662.6 


Indukt* Bauteil 


T 


1 


542 220.8 


Trans format or 


Z 


1 


540 492.1 


Buchs enklemmle is t e 


Z 


2 


819 149.7 


Buchsenleiste 


Z 


3 


802 200.6 


BuchBenleiste 



D 0,1+2x2500/250/16 TGL 11 840 

4700/25 TGL 5151 

T 2 TGL 0-41 571 

T 500 TGL 0-41 571 

T 2,5 TGL 0-41 571 

T 1 TGL 0-41 571 

T 500 TGL 0-41 571 

B 1,6 TGL 9814 

III/2K4/1 TGL 200-8402 

227-46 TGL 29 331/03-2 
2-30 TGL 10 395- AG 



A _1_ Relaisspanijung_ 22^.2 



A 1 099 023.3 

A 2 099 024.1 

A 3 099 010.4 

A 4 099 022.5 

C 1 bis 

C 3 803 359 • 7 

C 4 809 648.1 

0 5 807 844.7 

C 6 und 

C 7 819 476.4 

L 1 821 638.6 

L 2 803 000.6 

R 1 und 

R 2 812 658.5 

R 3 820 843.3 



Gleichrichterbaustein 
Gle i chricht erbaus t e in 
KUiilkorperbaustein 
Transistorrege lmodul 

Elyt-Kond ensator 

KT-Kondensator 

KT-Kondensator 

Elyt-Kondensator 

UKW-DroBsel 

UKW-Drosael 

Drahtwiderstand 
Schichtvf id ers t and 



R 4 820' 873.0 

R 5 800 557.7 

V 1 805 013.0 

XI 819 150.3 
X 2 biB 

X 5 818 514.4 



Schichtvf id erst and , 

ve rand erlich 
Schichtvfiderstand 
Transistor 
Steckerleiste 

An schlu{3 element 



99OIO 

99022 

1000/25 TGL 7198-IS 
0,022/10/160 TGL 200-8424 
4700/10/160 TGL 200-8424 

470/16 TGL 7198-IS 
BIO TGL 9814 
B1 ,6 TGL 9814 

1,5 Q 5 % 22.1032 TGL 200-8041 
43 2 % 23.207 TK 200 

TGL 36 521 

1 kffl 20 % 523.813 TGL 27 423 

330 Q 5 % 25. 51 8 TGL 8728 

SF 137 C-TGL 200-8140 
107-46 TGL 29 331/03 



A _2_ Bausiein_ 220 65 
4 _3_ Bails tein_ 82Q §55 . g 
A _4_ Baustein_ 820 654.4 
A _5_ Baustein_ 820 654.4 



STM K 0310.01 
STM K 0310.06 
STM K O3IO.O5 
STM X 0310.05 



Hiersteller : 
VEB 

Bobotron- 

Elektronik 

Zella-Ms bits 




